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Wtérnik emiterowy i czterowejSciowa bramka NOR

ZASTOSOWANIE

Uktad jest przeznaczony do tworzenia logicznych ukladéw kombinacyjnych wykorzystujgcych
uniwersalng bramke NOR (negacja sumy w logice pozytywnej). Wtérnik emiterowy jest prze-
znaczony do wzmacniania sygnatu logicznego. Potaczenie bramki NOR z wtérnikiem emitero-
wym daje bramke NOR mocy o duzym wspétczynniku powielania. Bramka NOR mocy jest
przeznaczona réwniez do przesytania sygnatéw pomigdzy dwoma blokami uktadéw logicznych.

Cechy charakterystyczne bramki NOR

Wspétczynnik powielania 6
Sredni czas propagacji 3 ps
Typowa odporno$é statyczna na zakldcenia 4V

Cecha charakterystyczna wtérnika emiterowego

Wspélczynnik powielania - 25
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Rys. 27. Schemat logiczny
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Rys. 28. Schemat ideowy
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ZASADA DZIALANIA

Bramka NOR jest funktorem logicznym spetniajacym funkcje negacji sumy wobec logiki pozytyw-
nej

W = A+B+C+D
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Rys. 29.

Witérnik emiterowy jest wzmacniaczem pradu nie zmieniajgcym wartoéci sygnatu logicznego
W=A

Koncéwki wyprowadzeri 13 i 14 nalezy zwieraé. Wéwczas pomigdzy baze i emiter tranzystora
wtérnika zostaje wlaczona dioda umozliwiajaca obcigzanie wyjécia wtérnika wejsciami dyna-
micznymi innych uktadéw. Dzigki wiaczeniu tej diody nastgpuje réwniez symetryzacja rezystancji
wyjéciowej wtérnika. Rezystancja ta, zaréwno przy obcigzaniu wyjécia wtérnika ,do 0 V” jak
i ,do O Ecc”, ma niewielkq wartosé.

Uwaga. Jezeli koricowka wyprowadzenia 11 nie jest wykorzystywana, nalezy jg wycig¢.
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Rys. 30. Odpornosé statyczna na zakiécenia bramki NOR
- pozostate  wejscia izolowane, - - - pozostate wejscia zwarte do 0 V
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Tabela 4
|
56 dl . .
Parametr 1’ Symbol !\ byz\:;:of\léogli )‘ v‘{xg:uoizi WaE Warunki pomiaru
. L. : 1 [ T
Ws’p(.)lczy.rl'n[k obcigzal- Fin } 1 ‘ maks.| 1 1
noéci wejscia I ‘ . ‘
- T T : | i -
| Fon | maks. 6 ' maks. 25
Wspdtczynnik - dla WE: zale-
powielania FoL ! maks. 2 2.8 | znie od ukiadu
} i | sterujgcego
_ . —_— —— o f— e E— N t,,fi,,,___f,f
Prad zwarcia wyjscia _ ! maks.} 25 mA ‘ Ecc =24 V
dla 0 V ; | <1s
. S S T e e
i 0,26 mA | =
Prad pobierany przez i min. ~———‘E—‘¥n—-1,,wn,% fcc 19V B
jedno wejscie przy Uy min | typ | 0.35 mA| maks.‘ 036 mA| Ecc =24 V
S i T B
l
i 22V =
Napigcie sygnatu H U min. o 7ECC 19V
e | H min
minimalne typ. 15 v Ecc=24 V
L T .
Napigcie sygnatu L | UL max | maks. 03V maks.| 0,8 V
maksymalne 1
— |
min. | 2 V*"
I Uz | | Tamb =+25°C
Odporno$é statyczna 1 | v | 4V
na zaklécenia min | 5 V*
Uzn Tamb =+25°C
typ. 7 Vv
typ. 0,4 us typ. | 0,2 ps
| TPHL Tamp =+25°C
Czas opéznienia ‘ maks. fiius maks.| 0,5 ws
sygnatu ‘ typ. 4 us typ 2 us
tpLH - Tamp =+25°C
maks.| 6 ws maks.| 3 us '
maks,
Prad pobierany ze | dla -
#r6dta zasilania fec maks_: 6 mA Fon 8 mA Ecc=24 V
1 =25
e | .
! | maks.
Moc strat $rednia | P ‘4 75 mW :_'a 100 mwi Ecc=24 V
I OH
=25 g

* Pozostale wejécia dolgczone do UL
** Pozostate wejscia izolowane
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Rys. 3i. Odpornosé dy i na zaklé bramki NOR

pozostate wejécia izolowane, - - - pozostale wejécia zwarte na 0 V
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Rys. 32. Czasy propagacj
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Rys. 33. Uklad pomiarowy
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